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SOLARIS-DIGITAL
DIVISIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

"TEMARIO PARA EL CURSO ELECTRONICA ANALOGICA AVANZADA"
	ELECTRÓNICA ANALÓGICA AVANZADA

(SEMICONDUCTORES)

Duración: 3 Módulos 60 HORAS

	Objetivos Del Curso:
Proporcionar al participante los conocimientos relacionados con el comportamiento de los componentes electrónicos basados en semiconductores.
El curso es teórico/practico. 

 

	MODULO I. "DIODOS Y FUENTES DE ALIMENTACION"

	 
	1.10 Conceptos
1.10.1 Tipos de materiales de acuerdo con su conductividad
1.10.2 Definición de los semiconductores desde el punto de vista químico y electrónico.
1.10.3 Comportamiento de los Semiconductores ante una señal eléctrica.
1.10.4 Dopado de los semiconductores
1.10.5 Diodo rectificador
1.11 Aplicaciones del Diodo rectificador
1.11.1 Rectificadores de media onda y onda completa
1.11.2 Recortadores
1.11.3 Multiplicadores de Voltaje
1.12. Diodo Tener

1.12.1 Funcionamiento del diodo tener

1.12.2 Aplicaciones

1.13 Otros tipos de diodos

1.13.1 El Diodo emisor de luz (LED)

1.13.2 El Fotodiodo

1.13.3 El Diodo Varactor

1.13.4 Diodos de rápida recuperación

1.13.5 Diodo Schottky

1.14 Diseño de Fuentes de Alimentación de tipo lineal
1.14.1 Etapa rectificadora

1.14.2 Filtrado de la fuente
1.14.3 Etapa de regulación de voltaje
1.14.4 Circuitos integrados para regulación de voltaje

1.14.5 Circuitos integrados con “low Dropout”

1.14.5 Fuentes con salida de voltaje variable y simétricas



	MODULO II. "Transistores"

	 
	2.10 Transistores bipolares
2.10.1 Transistor NPN y PNP
2.10.2 Polarización de los transistores bipolares

2.10.3 Parámetros de los transistores bipolares
2.10.4 Polarización en emisor común

2.10.5 Recta de carga
2.10.6 Operación del transistor como interruptor

2.10.7 Uso del transistor en fuentes de alimentación

2.10.8 Implementación de fuentes de corriente con transistores

2.10.9 Diseño de driver’s de potencia con transistores bipolares

2.10.10 El par Darlington

2.10.11 El Fototransistor y el optó acoplador a transistor

2.10.11 Implementación del puente “H” con transistores bipolares

2.10.12 El transistor Schottky

2.11 Transistores de efecto de campo

2.11.1 Funcionamiento del JFET

2.11.2 Curva de transconductancia

2.11.3 Parámetros de los JFET
2.11.2 Funcionamiento del MOSFET de empobrecimiento

2.11.3 Funcionamiento del MOSFET de enriquecimiento

2.11.4 Operación del MOSFET de enriquecimiento en la zona Ohmica

	MODULO III. "Tiristores y Amplificadores Operacionales"

	 
	3.10 Tipos de Tiristores
3.10.1 Diodo de cuatro capas

3.10.2 Parámetros del Diodo de cuatro capas

3.10.3 Rectificador controlado de silicio (SCR)

3.10.4 Parámetros del SCR

3.10.5 El DIAC

3.10.6 El TRIAC
3.10.7 El Opto TRIAC

3.10.8 Interfaces de potencia con Tiristores

3.11 Amplificadores Operacionales (A.O.)

3.11.1 Parámetros de un A.O. ideal y real

3.11.2 El Comparador de Voltaje
3.11.3 Amplificador Inversor

3.11.4 Amplificador no Inversor

3.11.5 Seguidor de Voltaje

3.11.6 Rectificador de precisión con A.O.

3.11.7 Fuente de corriente con A.O.

3.11.8 Reforzador de Corriente con transistores para A.O.

3.12 El circuito integrado 555 y sus aplicaciones


